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摘要(译)

本发明公开了一种有机发光二极管（OLED）阵列基板和显示装置。 
OLED阵列基板包括多个OLED。 OLED包括依次设置的阳极，发光层和
阴极，并且还包括布置在阳极和发光层之间并与发光层接触的激子阻挡
层。发光层的形成材料包括主体材料和掺杂在主体材料中的客体材料，
并且OLED的发光层被配置为发射多种颜色的光。激子阻挡层的形成材料
包括在所有发光层的主体材料中具有最大最高占据分子轨道能级的一个
发光层的主体材料。
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